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(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CẤU TRÚC KẾT CẤU CỦA PIN NĂNG LƯỢNG 
MẶT TRỜI SILIC KẾT TINH

(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất cấu trúc kết cấu của pin năng lượng mặt 
trời silic kết tinh, mà bao gồm các bước: (1) tạo ra cấu trúc lớp xốp trên bề mặt của tấm 
silic; (2) làm sạch bằng dung dịch hóa chất kiềm; (3) loại bỏ các hạt kim loại còn lại bằng 
dung dịch làm sạch; (4) sau đó khắc bề mặt bằng dung dịch khắc hóa học thứ nhất để có 
được cấu trúc kết cấu của pin năng lượng mặt trời silic kết tinh. Sáng chế có thể kéo dài 
đáng kể tuổi thọ của dung dịch hỗn hợp của axit hyđrofloric và axit nitric, và đảm bảo tính 
ổn định và tính đồng nhất của cấu trúc kết cấu.
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